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щодо усунення неузгодженостей у тексті Закону України
 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів»

	Текст Закону від 19.09.2019
	Пропозиції

	Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. У Законі України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28 із наступними змінами):
…
22) у назвах розділів ІІІ-VI слова “топографії ІМС” замінити словами “компонування напівпровідникового виробу”;
23) у назві статей Закону слова “топографія ІМС”, “зареєстрована топографія ІМС” в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами “компонування напівпровідникового виробу”, “зареєстроване компонування напівпровідникового виробу” у відповідному відмінку та числі;
24) у тексті Закону:
слова “зареєстрована топографія ІМС” і “зареєстрована топографія” в усіх відмінках та числах замінити словами “зареєстроване компонування” у відповідному відмінку та числі;
слова “топографія ІМС” та “топографія” в усіх відмінках та числах замінити словом “компонування” у відповідному відмінку та числі.

	





Виключити підпункти 22 та 23 пункту 2 розділу І Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів».
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